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Carbeto de silicio possui grande importancia como ceramica estrutural devido a suas
propriedades

singulares, como manutengéo de alta resisténcia mecénica a altas temperaturas. O carbeto de
silicio pode

ser sinterizado por fase solida ou via fase liquida, este utilizando-se 6xidos metalicos como
aditivos. SiC é

conhecido pelo seu grande namero de politipos, sendo 3C, 6H, 4H e 15 R os principais. A
distingcéo entre

essas fases € bastante complexa, e a técnica de difracao de raios-x é considerada a mais
eficiente e

representativa. Diversas amostras contendo 90% mol de b-SiC e 10% mol de aditivos,
alterando-se a razéo

entre alumina, silica e itria, foram sinterizadas a 1500°C/1h, 1600°C/1h, 1950°C/1h, 1950°C/1h
com

patamares intermediarios de 1500°C/30 min e 1600°C/30 min. A evolu¢éo dos politipos de
carbeto de silicio

e das fases cristalinas secundérias formadas foi acompanhada pela técnica de difracdo de
raios-x. A

guantificacdo dos politipos mais importantes foi estima! da utilizando-se o software MatLab., a
partir das

intensidades de determinados picos de difracao.
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